Краткие итоги Всероссийской научной молодежной школы «Проблемы и приложения электроразрядной обработки в индустрии наносистем и наноматериалов – 2009»

Профильные лекции, тематические семинары и круглые столы вызвали широкое заинтересованное обсуждение проблем получения, сепарации, рафинирования, организации хранения нанофрагментов веществ и материалов, а также проблем контроля, метрологии, диагностики качества наносистем как в индустрии наноматериалов, так и в научных исследованиях. Широко обсуждалась также организация научно-образовательной деятельности в интересах расширенного воспроизводства кадров для решения этих проблем.

Программный комитет Всероссийской научной молодежной школы «Проблемы и приложения электроразрядной обработки в индустрии наносистем и наноматериалов – 2009» отмечает:

1. В ряде научно-образовательных центров России, таких как Институт сильноточной электроники СО РАН (г. Томск),

Томский государственный университет, 

Томский научный центр СО РАН, 

Томский политехнический университет, 

Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН (г. Новосибирск),

Новосибирсксй государственный университет, 

Кольский научный центр РАН(г. Апатиты),

Мурманский государственный технологический университет,

Петрозаводский государственный университет и его кольский филиал,

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе (г. Санкт-Петербург),

Санкт-Петербургский государственный университет, 

Российский научный центр «Институт им. И. В. Курчатова» (г. Москва),

Московский инженерно-физический технический университет,

Московский государственный университет,

Объединенный институт высоких температур РАН (г. Москва), 

Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований,

Коми научный центр РАН (г. Сыктывкар), 

Московский энергетический институт, и это далеко не полный перечень,

ведется разработка методов, средств и экспериментальной техники для электроразрядной обработки материалов, но они в настоящее время в большей части не востребованы в России в приложениях промышленного направления, несмотря на их сравнительную экономическую и энергетическую эффективность. Малая отечественная востребованность и отсутствие инвестиций существенно тормозят рост потенциала направления.

2. Образовательный процесс в области электроразрядной обработки материалов, диагностики, метрологии и приложений наноструктур ведется в 

Петрозаводском государственном университете и его кольском филиале,

Мурманском государственном технологическом университете,

Томском государственном университете, 

Томском политехническом университете,

Санкт-Петербургском государственном университете,

Новосибирском государственном университете, 

Московском энергетическом институте, где имеются условия подготовки кадров на базе научно-образовательных центров.

3. С целью повышения квалификации специалистов рекомендуется: ввести в вузах, где ведется научная работа и имеются квалифицированные специалисты в данной области, программу магистерской подготовки «Электроразрядная обработка в индустрии наносистем и наноматериалов» (направление «Техническая физика»), расширить аспирантскую подготовку по этому направлению.

С целью совершенствования подготовки в области электроразрядной обработки материалов достигнута договоренность между Петрозаводским университетом и Институтом сильноточной электроники СО РАН о совместной заявке на разработку программы, специального лабораторного практикума, а также макетов лабораторного оборудования для такой подготовки.
Необходимо продолжить проведение всероссийских школ по обсуждаемой проблеме и организовать координацию усилий коллективов, работающих в данной области.

4. Помимо обзора современного состояния проблемы, представленного в лекциях, в программу школы были включены сообщения молодых специалистов, содержащие значительные оригинальные результаты. Их следует опубликовать вместе с лекциями в виде научных статей в журнале «Ученые записки Петрозаводского университета» и рекомендовать авторам направить их в профильные (ВАКовские) журналы (например, «Физика плазмы» или «Журнал технической физики»).

5. Молодых специалистов, доклады которых признанны лучшими как программным комитетом, так по результатам анонимного опроса слушателей:

Москвина П. В. «Исследование потерь электронного пучка при транспортировке в газе низкого давления» (г. Томск),

Рябинкина А. Н. «Осаждение тонких металлических пленок на поверхность 

микрочастиц в магнетронном ВЧ-разряде» (г. Москва),

Денисова С. А. «Очистка и модификация продукта детонационного синтеза наноалмаза» (г. Москва) наградить дипломами школы. 

На заключительном заседании школы ее участники благодарили руководство Петрозаводского государственного университета, программный и организационный комитеты за хорошую организацию проведения школы, создание хороших условий для плодотворной работы, творческих дискуссий, проживания и отдыха лекторов и слушателей.
